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El interés en las nanoestucturas se ha incrementado drasticamente debido a sus
propiedades singulares. Las nanoestructuras de ZnO con conductividad tipo-n y alta
concentracion de portadores tienen amplias posibilidades para aplicaciones en
microelectrénica, sensado quimico y bioldgico, deteccibn de enfermedades,
almacenamiento y produccion de energia, entre otras. Para cada una de estas
aplicaciones, es necesario controlar la concentracion de portadores, o mas bien la
distribucion de los electrones, para obtener efectos deseados en los dispositivos fabricados
con ellos, debido a que todos los procesos fisico-quimicos ocurren por medio de la
interaccion de los electrones de sus atomos/iones con su red cristalina. Por lo tanto, el
estudio de la distribucion de electrones y organizacion de carga en redes cristalinas es de
suma importancia para la utilizacion apropiada de nanocristales, especificamente los
dopados.

En esta platica se discutirh como una técnica sencilla como la difraccion de rayos-x se
puede utilizar para determinar la distribucion de electrones/carga en el espacio de una red
cristalina de ZnO, considerando el método de entropia maxima. Efectos de incorporacion
de Ga en la distribucion de carga y las caracteristicas de enlaces atomicos en la red de
ZnO seran presentados.
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